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摘要(译)

本发明的横向电场效应型(IPS)液晶显示器因为使电容电极接近栅极线，
所以可以遮断来自栅极线的电场的影响，可以抑制液晶显示器的闪烁、
烧伤。本发明的解决手段为，在IPS液晶显示器中，使被第1共同电极线
所包围的像素包含有：栅极线，被设在绝缘基板上成为平行；第1绝缘
膜，覆盖该栅极线；和电容电极，具有被设在第1绝缘膜上的翼部，其位
于邻接的栅极线间，成为与栅极线平行；其中电容电极的翼部的第1部分
接近栅极线。
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